M.RUDAN — APPELLI ORALI DEL PERIODO MAGGIO-LUGLI0 2006

| dati sugli Studenti sono aggiornati a giorno 27.07.06 NS Data Ora
Microel ettronica 59 G 08.06.06 16:30
Dispositivi microelettronici L-A 03 G 08.06.06 16:30
Elettronica applicata | (sem) 04 G 08.06.06 16:30
Elettronica applicata 00 — —

Elettronica dello stato solido L-A 00 — —

Elettronica dello stato solido 14 G 08.06.06 16:30
Elettronica 05 G 08.06.06 16:30
Microelettronica LS 96 G 29.06.06 11:00
Elettronica L 59 G 29.06.06 11:00
Microelettronica L- A 58 G 29.06.06 11:00
Elettronica dello stato solido LS-A 12 G 29.06.06 11:00
Elettronica dello stato solido LS-B 20 G 29.06.06 11:00
Microelettronica LS 96 L 24.07.06 11:00
Elettronica L 59 L 24.07.06 11:00
Microelettronica L-A 58 L 24.07.06 11:00
Elettronica dello stato solido LS-A 12 L 24.07.06 11:00
Elettronica dello stato solido LS-B 20 L 24.07.06 11:00
Attivita preparatoria allates LS 37 G 27.07.06 11:00




M.RUDAN — APPELLI SCRITTI DEL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2006

Microelettronica L-A
Elettronica L
Elettronica L

Stato

OK
OK

NS

Data

02.11.06
02.11.06
13.12.06

Ora

14:00
14:00
14:00

M.RUDAN — APPELLI| ORALI DEL PERIODO SETTEMBREOTTOBRE 2006

| dati sugli Studenti sono aggiornati al
giorno 27.07.06

Microelettronica

Dispositivi microelettronici L-A
Elettronica applicata | (sem)
Elettronica applicata

Elettronica dello stato solido L-A
Elettronica dello stato solido
Elettronica

Microelettronica LS

Elettronica L

Microelettronica L-A

Elettronica dello stato solido LS-A
Elettronica dello stato solido LS-B
Attivita preparatoria dlatesi LS

MicroelettronicaLS

Elettronica L (solo Studenti in Ing. dei
Processi G.)

Elettronica dello stato solido LS-A
Attivita preparatoria dlatesi LS

Elettronica L (solo Studenti in Ing.
Energetica)

Microelettronica L- A
Elettronica dello stato solido LS-B

Stato

OK
OK
OK

OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK

NS

59
03
04
00
00
14
05

96
59
58
12
20
37

96

12
37

58
20

Data

M 03.10.06
M 03.10.06
M 03.10.06

M 03.10.06
M 03.10.06

L 11.09.06
L 11.09.06
L 11.09.06
L 11.09.06
L 11.09.06
L 11.09.06

V 15.09.06
V 15.09.06
V 15.09.06

V 15.09.06

M 26.09.06

G 05.10.06
G 05.10.06

Ora

11:30
11:30
11:30

11:30
11:30

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

11:30
11:30
11:30

11:30

15:30

11:30
11:30



M.RUDAN — APPELLI ORALI DEL PERIODO NOVEMBRE 2006-GENNAIO 2007

| dati sugli Studenti sono aggiornati al

giorno 06.11.06
Attivita preparatoria alatesi LS

Microelettronica

Dispositivi microelettronici L-A
Elettronica applicata | (sem)
Elettronica applicata

Elettronica dello stato solido L-A
Elettronica dello stato solido
Elettronica

Microelettronica LS

Elettronica L

Microelettronica L-A

Elettronica dello stato solido LS-A
Elettronica dello stato solido LS-B
Attivita preparatoria dlatesi LS

Microelettronica LS

Elettronica L

Microelettronica L-A

Elettronica dello stato solido LS-A
Elettronica dello stato solido LS-B
Attivita preparatoria alatesi LS

NS

34

59
02
04
00
00
14
04

86
58
55
11
22
34

86
58
55
11
22
34

Data

V 10.11.06

V 10.11.06
V 10.11.06
V 10.11.06

V 10.11.06
V 10.11.06

M 19.12.06
M 19.12.06
M 19.12.06
M 19.12.06
M 19.12.06
M 19.12.06

V 12.01.07
V 12.01.07
V 12.01.07
V 12.01.07
V 12.01.07
V 12.01.07

Ora

15:30

15:30
15:30
15:30

15:30
15:30

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30



M.RUDAN — APPELLI ORALI DEL PERIODO MARZO-APRIL E 2007

| dati sugli Studenti sono aggiornati al

giorno 29.01.07

Microelettronica

Dispositivi microelettronici L-A
Elettronica applicata | (sam)
Elettronica applicata

Elettronica dello stato solido L-A
Elettronica dello stato solido
Elettronica

MicroelettronicaLS

Elettronica L

Microelettronica L-A

Elettronica dello stato solido LS-A
Elettronica dello stato solido LS-B
Attivita preparatoria alates LS

Microdettronica LS

Elettronica L

Microelettronica L-A

Elettronica dello stato solido LS-A
Elettronica dello stato solido LS-B
Attivita preparatoria alatesi LS

Microelettronica LS

Elettronica L

Microelettronica L-A

Elettronica dello stato solido LS-A
Elettronica dello stato solido LS-B
Attivita preparatoria dlatesi LS

NS

59
02

00
00
15
03

80
68

12
49
85

80
68
53
12
85

80
68
53
12
49
85

NP

Data

L 12.03.07
L 12.03.07
L 12.03.07

L 12.03.07
L 12.03.07

V 23.03.07
V 23.03.07
V 23.03.07
V 23.03.07
V 23.03.07
V 23.03.07

V 30.03.07
V 30.03.07
V 30.03.07
V 30.03.07

L 16.04.07
L 16.04.07
L 16.04.07
L 16.04.07
L 16.04.07
L 16.04.07

Ora

11:30
11:30
11:30

11:30
11:30

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30

11:30

11:30
11:30
11:30

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30



